RFT SY320/0,75 ... 10

Silizium-Gleichrichterdiode kleiner Leistung im Kunststoffgehduse mit Drahtanschllissen

Typ Urwim Urrn IF(AV)2) IF(RMS) lesm®
(V) (V) (A) (A) (A)
SY320/0,75 75 100
SY320/1 100 130
SY320/2 200 260
SY320/3 300 390
SY320/4 400 520 <0,95 <10 <40
SY320/5 500 650
SY320/6 600 780
SY320/7 700 910
SY320/8 800 1040
SY320/10 1000 1300

Virtuelle Sperrschichttemperatur 9, -40 ... +150°
fmax =1kHz

" Dauer £ 1mS
2 Sinushalbwelle, 8, = 45°C, volle Drehlange auf Leiterplatte
% Scheitelwert einer 50Hz- Sinushalbwelle bei 120°C, Ug=0
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Quelle: Aktive elektronische Bauelemente — 1985
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